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ノート
無線装置を小型・軽量化したり，より優れた移動通信システムを実現するうえで，送信電力増幅器の果たす役割は重要である．本稿では，携帯電話ならびに基地局装置に用いる送信電力増幅器について，高効率化・低歪化の最新の技術をDoCoMoの開発技術を中心に概説する．
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